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COMPOSANTY ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE
DE QUALITE CONFORMEMENT A :

ELECTRONIC CONMPONENTS OF ASSESSED QUALITY
: IN ACCORDANCE WITY
" GS : CECC 50 000 (NF C 86-020)

SS : CECC 90 200 (NT C 86-100)
FS : CECC 90 202 (NF C 86-111)

UTE C 86-111 ADD. 2/A 32

Juin 1987

DESCRIPTION MECARIQUE

Boltiers :
{(voir schéma électrique de principe)

Dimensions et références

Ré&férences internationales : CEI 191-2
Références nationales : 320-2

- Voir tableaux 1A et 1B

DIFFERENTS TYPES DE BOITIERS

M s e, ——————————

ENVISAGES
(Voir figures n°l a n°3)

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR
MICROSTRUCTURES ANALOGIQUES
SELON FS 90 202

DETAIL SPECIFICATION FOR
ANALOGUE INTEGRATED CIRCUITS
IN ACCORDANCE WITH FS 90 202

Amplificateurs opérationnels Simple
Double, Quadruple A entrées J.FET
071 - simple
072 - double
074 - quadruple

Cat. B

TECHNOLOGIE DE FABRICATION :
TYPICAL CONSTRUCTION :

- ' -
Courants d'entrées faibles : IIBA

- Faible distarsion du taux d'harmcniques :
~ Protection contre les courts circuits.

~ Lew tnput bias current : IIBA "

- High input impedance : Z; = 10

- Low total Harmemic distortiom rate :
- Output short~circuit protection.

- High average rate of change of the output voltage : Sy,... =
THD = 0,01 % (typteal value)

be D6 |wp(8) | Fp(14) | || pastille : Silicium monolithique
bp bP Technologie :Bipolaire et
entrées J. FET ‘
Ref. F116 | F105 F176 F178 Boitiers : Céramique ou plastique.
Nat. F116A | F1054 F176A| F179A Connexions cuivre ou Kovar ou Pe Ni
REE. | asop 853232 NIVEAU D’ASSURANCS DE QUALITE
°E ’ ASSESSMENT LEVEL ; LY.L
APPLICATION ELECTRIQUE - ELECTRICAL APPLICATION
- Faible consgmation : ISA = 2,8 mAdc pour chaque amplificateur a T = + 25°C

amb

= 200 pAdc a + 25°C
- & ce : 12
Haute impédance d'entrée : 2y = 107°e (valeur typique).
- Pente moyenne de variation de la tension de sortie &levée :

Syopyp = & WS 3 + 25°%C

THD = 0,01% (valeur typigue).

Low power consumption : Ig,= 2,8 mAde for each amplifier at T = * 25°c
= 200 pAde at T_,= + 25°c
Q (typical value).

8 V/uS at + 25°C

Qualified Products List.

Se reporter 2 la liste des Produits Homologués CECC 00 200 en vigueur pour connaitre les
fabnc.nnu 4ont les composants conformes & cette spécification particulidre sont homologués.
Information about manufacturers who have components qualified to this detail specification is available in the current CECC 00 200 :
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A32 -2 - CECC 90202- 036

. SELON CECC 90202 '
SCHEMA DE PRINCIPE ELECTRIQUE (1 SECTION) According to Blank Detail Specification
(BASIC ELECTRICAL CIRCUIT (1 SECTION)) CECC 90202

) 2 RS {3 F

i g"'" NOTA : A et E ne sont sortis
que sur le TL071 (annulation
de la tension de décalage).

NOTE : A and E are available
o ns o only for TLO71 (offset error .
balance).
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® TABLEAU 1 A CECC 90202- 036
’ SELON CECC 80202
TA BLE 1 A ' According to Blank Detail Specification
CECC 90202

BROCHAGE DES MODELES D'AMPLIFICATEURS OPERATIONELS
CONNECTION OF TERMINAL PINS FOR TYPES OF OPERATIONAL AMPLIFIERS

‘Numéros de la broche des boitiers

Fonction de ia broche de . ; :
connexion Symbole Numbering of pins for each type of can
Function of terminal pins Symbol TLO71 TL072

Ampli 1 | Ampli_2

Broches nonh connectées
interieurement N-C 8

Pins not interconnected

Entrée inversée

Inverting input

Entrée non inversée

Non-inverting input C 3 3 5
v ‘
cC G 7 8 8
\
EE D 4 4 4
Sortie .
‘ Cutput 6 1 7
Annuiation de la tension A
de décalage 1
Compensaticn of internally E
input offset voitage 5
H
* Symbole des sorties du schéma électrique équivalent " Boitiers DG, DP, FP(8)
Output symbols of équivalent schematic diagram Cases TLO71 cat.B-TLO72 cat.B
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CECC 90202-036
Py TABLEAU 1 3 SELON CECC 90202
According to Blank Detail Specificatior;
: TABLE 1 B "9 CECC 90202
BROCHAGE DES MODELES D'AMPLIFICATEURS OPERATIONELS
CONNECTION OF TERMINAL PINS FOR TYPES OF OPERATIONAL AMPLIFIERS
Fonction de la broche de \ Numéros de la broche des boitiers
connexion Symbole " Numbering of pins for each type of can
Function of terminal pins Symbol * Amp11 Amp11 Amp11 Amp1 i
1 2 3 4
Broches non connectées
interieurement
N-C
Pins not interconnected
Entrée inversée
B
. inverting input , , 2 6 I 13
Entrée non inversée
Non-inverting input C 3 5 10 12
Vee G 4 4 4 4
Vv
EE D 11 11 11 11
Sortie
e ! F 1 7 8 14
Output
Annulation de la tension
de décalage A
Compensation of internally
input offset voltage E
H
* Symbole des sorties du schéma électrique équivalent Boitiers DG, DP, FP(14)
Output symbols of équivalent schematic diagram Cases TLO74 cat.B
Documents
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TABLEAU 2

VALEURS LIMITES ABSOLUES -
a Tamn =25°C saut indications contraires

CECC 980202-036

BDS CECC 90202

Paragraphe

A Détinition des valeurs limites Symbol Valeurs et / ou conditions
oy Pas pour des besoins de contrdle ymbole d’emplois limites
21 Tensions maximale et minimale Vee + 18 vdc
dalimentation Ve - 18 Vdc
23 Courant direct dentrée maximal ! IFA ' non applicable
2.4 Dissipation de puissance interna PpR T., = + 150°
permanente maximale avec référence A .
courbe ou facteur de réduction (f) F:;"{' de PourPpp etR 4y vor
de Tamb. reduction note A aprés lableau 3.
mwWrC
25 Tension maximale d'entrée en mode Viea Vica™ T 15 vde
commun Voir note B aprés tableau 3.
2.6 Tension maximale d'entrée en mode v Vina = ¥ 30 Vd
differentiel DA IDA ¢
2.7' Température ambiante de fonctionnemeny o + 70°¢
ou du point référence min ot max Tamb 0°¢ < Tamb <
T rature de minimale et °
2.8 empérature de stockage Tsto - 657 € Topo < + 150%
Conditions limites mécaniques ou
2.9 denvironnement particuliéres au non applicable
dispositif :
2.10 Toute interdépendance des conditions
limites a étre ptéciséfsid non apolicable
Pour VCC/VEE = - 15 Vdc¢
Valeur maximale du courant de court- losa Iosa = 80 mAdc pour
21 circult et la durée du court-circuit Veo/VEE = t 15 Vdc
t
oS continu (voir note C)

NOTE : § 2.2 de la BDS a été supprimé ici car it n'est pas appiicable dans la spécification particufiére
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T ABLE 2 CECC 90202- 036
]
RATINGS (LIMITING VALUES) CECC 90202
at T,mp =25°C unless otherwise specified
Blank detail .
specification Definiton of Ratings (Limiting values) Symbol Values and / or limis of
paragraph Not for inspection purposes employment conditions
Vv
21 Maximum and minimum power supply _cc + 18 Vdc
: volflage VEE - 18 Vde
; direct l
23 Maximum input current IFA Not applicable
, .. °
2.4 Maximum continuous intemal power PoA ja= + 150%
dissipation with reference to derating For R S8
cuive or factor reiated to reference reduction Poa and Rin
point temperature or ambient temperature | factor : MW/C | note A after table 3.
25 Muﬁ&mmmmnMimMm Vica Vica= * 15 vde
See note B after table 3.
2.6 Maximum ditferential mode input voltage Vioa Vipa = ¥ 30 vdc
2.7 Maxitmmat\qnuiirmmatmiema T 0°c < Tamb < + 70°C
reference point operating temperaiure amb
Maximum and minimum storage T - °
2.8 ) rature sig 65°¢ < Tgeg < + 150°¢
2. specific mechanical of environ- .
’ ﬂmmmwmmm not applicable
2.10 Any interdependence of imiting
conditions not applicable
Maximum value of output short-Gircul losA Tosa = 80 mAdc for
2.1 current and duration —_— VCC/VEE = - 15 Vdc
- - tos continuous (see:note C)

NOTE : §2.2is not meniioned because not applicable to this specification
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CECC 90202-036
TABLEAU 3
Salon Spécification ‘
B 202
CONDITIONS D'UTILISATION RECOMMANDEES ET
CARACTERISTIQUES ASSOCIEES
(Pas pour des basoins de contréle)
Par ;?:P’“’ Définition des conditions dutiisation Z,zt“,}!”st des m“d“b':‘;d ’
ieti Hisation reCOMMa €S
BOS recommandéasmesdéetascaractenstmes Symbole et caractéristiques associées

Voir circull général de mesure

ot de conditions spéciliées en
3.0 Conditions générales de mesures ' CECC 90200

VOC' + 15 Vdc
VEE- - 15 Vdc

Vicp = T 10 vde pour .

3.1 Tension(s) dentrée A T =25°C v
; o amb ! Veo/VEE = T 16 Vdc
35 Impédance d'entrée en pelits z Zy» 10" @
signaux aTamb =25°C !
{valeur typique)
36 Impédance de sortie & Ty, =25°C z, Zo= 300 @
(valeur typique)
f = 100CHz
320 BmlaTamb =25°C v, (valeur typique)
Densité en valeurs Vn = 25 nV/VAz
et Vee/Vgp = - 15 Vde avec Rg = 100 Q

NOTE : Pour les autres caractéristiques (§ 3.0 3 3.24) voir Tableau 4 - les mesures correspondantes garanties
NOTEA:P ethh-Valeursimﬂesabsobes:

DA

Ppa = 680 mW pour les boitiers DG, DP, DG, DP
Ppa = 400 mW pour le boitier FP(14) (TLG74) PDA est indiqué dans le cas

_ .y ol tous les amplificateurs
Ppa = 300 mW pour le boitier FP(8) (TLO71)(TL072) dans une méme encapsulation
Rtn = 5 mW/°c pour le boitier DP (TLO71)(TLG72) sont en fonctionnement
Re¢p = 10 mi/°C pour les boitiers DP et DG (TLO74) simuitane..
Rip = 12,5 mW/°c pour le boitier DG (TLO71)(TL(72) (TLO71 ou TLO72 ou TLO74)
NOTE B : Pour des tensions d'alimentation inférieures & T 15 vdc, 1a tension d'entré’

. maximale absolue ne doit pas dépasser la tension d'alimentation.

NOTE C : tpg - Un seul amplificateur & la fois doit &tre court-circuite.
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